










































专利名称(译) 半透半反型液晶显示装置

公开(公告)号 US8139187 公开(公告)日 2012-03-20

申请号 US12/839258 申请日 2010-07-19

[标]申请(专利权)人(译) 乐金显示有限公司

申请(专利权)人(译) LG DISPLAY CO.，LTD.，

当前申请(专利权)人(译) LG DISPLAY CO.，LTD.

[标]发明人 SON HYEON HO
PARK KU HYUN

发明人 SON, HYEON HO
PARK, KU HYUN

IPC分类号 G02F1/133 G02F1/00

CPC分类号 G02F1/133555 G02F1/133707 G02F1/134336 G02F2001/134318

优先权 1020060061539 2006-06-30 KR
1020070024267 2007-03-13 KR

其他公开文献 US20100321620A1

外部链接  Espacenet USPTO

摘要(译)

包括分成反射和透射部分的单位像素区域的半透射型LCD装置包括彼此
面对的第一和第二基板，第一基板的像素区域中的像素电极，第一基板
的反射部分中的反射片，公共电极在第二基板上，至少一个用于形成多
畴的第一开口图案，以及在像素电极和公共电极中的至少一个中的第一
开口图案，以及用于引发边缘场的多个第二开口图案，以及第二开口图
案在像素电极和公共电极中的至少一个的反射部分中的图案。
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